
ComNav Technology社は、自社開発のQUANTUM III SoCとRFチップを搭載した新シリーズの高精度GNSSモジュールK8を発表しました。内蔵IMUと高精
度統合ナビゲーションアルゴリズムにより、K8シリーズモジュールは精度、信頼性、測位継続性の点で優れています。

K8モジュールは、測量やマッピング、モニタリング、UAV、自動運転、精密農業、機械制御、ロボット、海洋車両管理、エアロスペースなどの高精度測位や
姿勢測定分野で幅広く使用することができます。

GNSS + INS
内蔵IMUと高精度統合ナビゲーションアルゴリズム
による連続測位、姿勢、ヘディングデータ出力をサ
ポート。

高い更新レート
最大50Hzのデータ更新を低遅延でサポートし、ハ
イダイナミックシーンの要求に応える。

マルチサイズ
LGAパッケージのコンパクトサイズ。カード型と容易
に統合可能。

フル・コンステレーション
BDS-3, BDS-2, GPS, GLONASS,GALILEO, 
QZSS, NavIC, L-band, SBASをサポート。

高精度
高度なQUANTUM RTKアルゴリズムにより、複雑
な環境でも高速で信頼性の高いRTKをサポート。

最先端の
QUANTUM III テクノロジー
自社開発の40nmプロセス高精度 QUANTUMIII 
SoCチップとAGC RFチップ。

特徴

Quantum III

低消費電力
超低消費電力、K7シリーズモジュールより50%減
少、より長い作業時間を保証します。

干渉防止
高度な適応型干渉防止技術により、SINRは最大
50dB。

K8 SERIES 
HIGH ACCURACY GNSS MODULES

Fast
Accurate
Reliable
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